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Mail Code 136-93, Department of Physics,  
California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA. 
Tel/Fax: (626) 395-2206, (626) 683-9547 
E-mail: kokamoto@caltech.edu 
 
現住所: 
100 S. Greenwood Ave. APT#1, Pasadena, CA 91107, USA. 
Tel: (626) 568-3770 
 
本籍地: 京都府 
 
 
 

学歴 
 
平成３年３月  同志社大学 工学部 化学工学科 卒業 
 同４年４月  京都大学 大学院 理学研究科 修士課程（化学専攻）入学 
 同６年３月          同               修了 
 同６年４月          同   博士後期課程（化学専攻）進学 
 同９年３月          同         研究指導認定退学 
同１０年３月  京都大学 博士（理学）の学位取得  （博士後期課程修了） 
 
 

研究・研修歴 
平成３年４月から 
  ４年３月まで 同志社大学 工学部 化学工学科 研究生 

化学工学に関する研究、学生実験ＴＡに従事 
同９年４月から 
 １０年３月まで 京都大学 大学院 理学研究科 研修員 

広田襄教授指導のもと、光物理化学に関する研究に従事 
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職歴 
平成９年４月から 
 １０年３月まで 京都大学総合人間学部 非常勤講師 
同１０年４月から 
 １２年３月まで 京都大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 
                      講師（中核的研究機関研究員） 
同１２年４月から 
 １３年３月まで 立命館大学 理工学部 非常勤講師 
同１２年４月から  
１４年１２月まで 日本学術振興会特別研究員（ＰＤ） 

京都大学 大学院 工学研究科 電子物性工学専攻  
同１３年６月から  
１６年５月まで California Institute of Technology,  

Department of Electrical Engineering, Postdoctoral Scholar 
（カリフォルニア工科大学 電気工学科 ポスドク） 

同１６年６月から 
１７年１月まで California Institute of Technology,  

Department of Electrical Engineering, Senior Postdoctoral Scholar 
      （カリフォルニア工科大学 電気工学科 シニアポスドク） 
 
同１７年２月から California Institute of Technology, Department of Physics,  

Senior Research Fellow (Faculty Position) 
        （カリフォルニア工科大学 物理学科 シニアリサーチフェロー） 

現在に至る 
同１８年１０月から 科学技術振興機構(JTS) 戦略的創造研究推進事業 

   さきがけ研究者（代表）兼任 
 
 

賞罰 
 

平成 13 年 3 月 12 日, 関西シリコンバレーフォーラム, 
ベンチャー・ビジネス大賞入賞 

平成 12 年 11 月 24 日, 関西テクノアイデアコンテスト'2000, 準グランプリ 
平成 12 年 1 月 7 日, 第 6 回コニカ画像科学奨励賞 
平成 11 年 11 月 20 日, 関西テクノアイデアコンテスト'99, 優秀賞 
平成 11 年 5 月 25 日, 京都大学ＶＢＬ, 第二回若手研究助成優秀賞 
平成 11 年 5 月 11 日, 関西シリコンバレーフォーラム,  

ベンチャーアイデア大賞奨励賞 
平成 10 年 11 月 21 日, 京都大学ＶＢＬ, 第二回テクノアイデアコンテスト特別賞  
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専門分野 
 
固体物理、ナノ光学、電気・電子工学、材料科学、非線形光学、光物理・光化学 
 
 

専門技術 
 
各種レーザー分光、各種顕微分光技術、非線形光学分光、それらを組み合わせた新

規分光法の開発、それらを用いた光物性評価・解明。 
各種リソグラフィー、エッチングや、陽極酸化ポーラスアルミナ等の電気化学プロ

セスによるナノ微細加工技術を用いた、ナノフォトニクス（フォトニック結晶、量

子ドット、マイクロキャビティー等）、プラズモニクス（表面プラズモン発光素子、

光導波路、金属ナノ構造等）、マイクロ流体（セルソーター、分子センサー等）デ

バイスのデザイン・製作。 
 
 

教育経験 
 
・カリフォルニア工科大学 電気工学科 2004～ 
学部生卒業論文指導 
 
・カリフォルニア工科大学 電気工学科 2002～ 
学部生夏季研究プロジェクト指導  Summer Undergraduate Research Fellowship 
(SURF) 
 
・カリフォルニア工科大学 電気工学科および応用物理学科  2004～ 
「Solid-State Electronics for Integrated Circuits」 
ティーチングアシスタント（Teaching Assistant） 
 
カリフォルニア工科大学において、「2005-2006 Associated Students of the California 
Institute of Technology (ASCIT) Teaching Award」にノミネート 
 
・立命館大学 理工学部 光工学科  2000～2001 
「光工学実験」、非常勤講師 
 
・京都大学 総合人間学部  1997～1998 
「物理学基礎実験」、「分析化学・環境化学実験」、非常勤講師 
 
・京都大学 理学部 化学科  1994～1995 
「物理化学実験」、ティーチングアシスタント 
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・龍谷大学 理工学部 物理学科  1993～1998 
「物理学基礎実験」、ティーチングアシスタント 
 
・同志社大学 工学部 化学工学科  1990～1991 
「化学工学実験」、ティーチングアシスタント 
 
 

所属学会 
 
・Optical Society of America (OSA) 
・Material Research Society (MRS) 
・応用物理学会 (JSAP) 
・日本化学会 (CSJ) 

 

 

獲得した競争的資金 
 
申請者本人が研究代表者 
 

(1) 戦略的創造研究推進事業個人型研究（さきがけ） 
研究者番号：3002 
研究課題名：プラズモニクスに基づく高輝度発光デバイスの開発 
研究代表者：岡本 晃一 
助成額：平成 18 年度～21 年度に合計約 3000～4000 万円の見込み 
 
(2) 科学研究費補助金（特別研究奨励金） 
課題番号：12002454 
研究課題名：新しい時間－空間分解レーザー分光法の開発とフォトニクス材料への応用 
研究代表者：岡本 晃一 
助成額：平成 12 年度：150 万円，平成 13 年度：120 万円，平成 14 年度：120 万円 
 
(3). 財団法人 光科学技術研究振興財団 研究助成金 
研究課題名：高空間分解フェムト秒レーザー分光技術の開発と応用 
研究代表者：岡本 晃一 
研究分担者：矢追毅、島田順一、間淵通昭 
助成額：平成 12 年度：230 万円，平成 13 年度：80 万円 
 

(4). 財団法人 コニカミノルタ画像科学振興財団 研究助成金 
研究課題名：超短パルスレーザーを用いた超高時間分解顕微画像撮影技術の開発・応用 
研究代表者：岡本 晃一 
研究分担者：間淵通昭、川上養一 
助成額：平成 12 年度：100 万円 
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申請者が研究分担者 
 

(5) 科学研究費補助金 基盤研究 B(2) 
課題番号：12450011 
研究課題名：ワイドギャップ半導体における非輻射結合機構の解明 
研究代表者：川上 養一 
研究分担者：岡本 晃一，上野山 雄，藤田 茂夫，船戸 充 
助成額：平成 12 年度：640 万円，平成 13 年度：400 万円，平成 14 年度：320 万円 
 
(6) 科学研究費補助金 基盤研究 A(2) 
課題番号：15206033 
研究課題名：近接場光学法による窒化物半導体ナノ構造の発光機構解明 
研究代表者：川上 養一 
研究分担者：船戸 充，岡本 晃一，成田 貴人 
助成額：平成 15 年度：1270 万円，平成 16 年度：980 万円，平成 17 年度：850 万円 
 
(7) Defense University Research Instrumentation Program (DURIP) 
“Characterization of Plasmonic and Optical Microcavity Light Emitters” 
A. Scherer, G. DeRose, S. Quake, M. Barbic, K. Okamoto, 2004, $116,139. 
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業績リスト 
査読付原著論文 
 
 

(1) K. Okamoto, I. Niki, A. Shvartser, G. Maltezos, Y. Narukawa, T. Mukai, Y. Kawakami, A. Scherer, 
“Surface plasmon enhanced bright light emission from InGaN/GaN” Physica Status Solidi, Accepted 
11/29/2006, in press 
 

(2). T. D. Neal, K. Okamoto, A. Scherer, M. S. Liu, A. K-Y Jen, C.-F. Shu, “Time-resolved 
photoluminescence spectroscopy of surface-plasmon-enhanced light emission from conjugate 
polymers”Applied Physics Letters, Vol. 89, Art. No. 221106 (2006). 
 

(3). B. Min, S. Kim, K. Okamoto, L. Yang, A. Scherer, H. Atwater, K. Vahala, “Ultralow threshold 
on-chip toroidal microcavity nanocrystal quantum dot lasers” Applied Physics Letters, Vol. 89, Art. No. 
191124 (2006). 
 

(4). M. Harada, K. Okamoto, and M. Terazima, “Diffusion of the Platinum Ions and Platinum 
Nanoparticles during the Photo-reduction Processes Using the Transient Grating Method” Langmuir, 
(2006) in press 
 

(5). K. Okamoto, S. Vyawahare, and A. Scherer, “Surface plasmon enhanced bright emission from CdSe 
quantum dot nanocrystals” Journal of the Optical Society of America B, Vol. 23, No. 8, pp. 1674-1678 
(2006). 
 

(6). E. Ko, J. Choi, K. Okamoto, Y. Taka, J. Lee, “Electrochemical conditions for the synthesis of Cu2O 
nanowires in alumina template” Vol. 7, No. 7, pp. 1505-1509 (2006). 
 

(7). K. Okamoto, A. Scherer, Y. Kawakami, “Near-field scanning optical microscopic transient lens for 
carrier dynamics study in InGaN/GaN” Applied Physics Letters, Vol. 87, No. 16, Art. No. 161104 (2005).  

 Highlighted at Editors’ Choice, Science Vol.310, p.591 (2005). 
 

(8). K. Okamoto, A. Kaneta, Y. Kawakami, S. Fujita, J. Choi, M. Terazima, T. Mukai, “Confocal 
micro-photoluminescence of InGaN-based light emitting diodes” Journal of Applied Physics, Vol. 98, No. 
6, Art. No. 064503 (2005). 
 

(9). K. Okamoto, T. D. Neal, Z. Zhang, D. T. Wei, A. Scherer, “Molecular dynamics study of 
photochromic molecules probed by the mask pattern transferred transient grating technique” Chemical 
Physics Letters, Vol. 414, pp. 155-160 (2005). 
 

(10). K. Okamoto, I. Niki, A. Scherer, Y. Narukawa, T. Mukai, Y. Kawakami, “Surface plasmon 
enhanced spontaneous emission rate of InGaN/GaN quantum wells probed by time-resolved 
photoluminescence spectroscopy” Applied Physics Letters, Vol. 87, No. 7, Art. No. 071102 (2005). 
 

(11). T. D. Neal, K. Okamoto, A. Scherer, “Surface plasmon enhanced emission from dye doped 
polymer layers” Optics Express, Vol. 13, No. 14, pp. 5522-5527 (2005). 

 Highlighted at Laser Focus World, September 2005, p. 36. 
 

(12). K. Okamoto, I. Niki, A. Shvartser, Y. Narukawa, T. Mukai, and A. Scherer, “Surface plasmon 
enhanced super bright InGaN light emitter” Physica Status Solidi (c), Vol. 2, No. 7, pp. 2841-2844 
(2005). 
 

(13). K. Okamoto, Z. Zhang, D. T. Wei, and A. Scherer, “Mask pattern transferred transient grating 
technique for molecular dynamics study in solutions” Applied Physics Letters, Vol. 85, No. 21, pp. 
4842-4844 (2004). 
 

(14). K. Okamoto, I. Niki, A. Shvartser, Y. Narukawa, T. Mukai, and A. Scherer, “Surface plasmon 
enhanced light-emitters based on InGaN quantum wells” Nature Materials, Vol. 3, No. 9, pp. 601–605 
(2004).   Highlighted at Photonics Spectra, December 2004, p. 105. 
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(15). K. Okamoto, Z. Zhang, D. T. Wei, and A. Scherer, “Photothermal molecular sensing by using 
metal thin-film nano grating for chemical and biomedical applications” Thin Solid Films, Vol. 469-470, 
pp. 420-424 (2004). 
 

(16). K. Okamoto, J. Choi, Y. Kawakami, M. Terazima, T. Mukai, and S. Fujita, “Submicron-scale 
photoluminescence of InGaN/GaN probed by confocal scanning laser microscopy” Japanese Journal of 
Applied Physics, Vol. 43, No. 2, pp. 839-840 (2004). 
 

(17). M. Lončar, T. Yoshie, K. Okamoto, Y. Qiu, J. Vučković, A. Scherer, “Photonic crystal nanolasers 
(I): Porous cavity lasers” IEICE Transaction on Electronics, Vol. E87-C, No. 3, pp. 291-299 (2004). 
 

(18). K. Okamoto, S. Fujita, Y. Kawakami, A. Scherer, “Sub-microscopic transient lens spectroscopy of 
InGaN/GaN quantum wells” Physica Status Solidi (b), Vol. 240, No. 2, pp. 368-371 (2003). 
 

(19). Y. Kawakami, A. Kaneta, K Omae, A. Shikanai, K. Okamoto, G. Marutsuki, Y. Narukawa, T. 
Mukai, S. Fujita, “Recombination dynamics in low-dimensional nitride semiconductors” Physica Status 
Solidi (b), Vol. 240, No. 2, pp. 337-343 (2003). 
 

(20). K. Okamoto, M. Lončar, T. Yoshie, A. Scherer, Y. Qui, P. Gogna, “Near-field scanning optical 
microscopy of photonic crystal nanocavities” Applied Physics Letters, Vol. 82, No. 10, pp. 1676-1678 
(2003). 
 

(21). K. Okamoto, Y. Nogami, T. Tominaga, M. Terazima, “Contribution of hydrogen bonding to the 
slow diffusion of transient radicals” Chemical Physics Letters, Vol. 372, pp. 419-422 (2003). 
 

(22). A. Scherer, T. Yoshie, M. Lončar, J. Vučković, K. Okamoto, D. Deppe, “Photonic crystal 
nanocavities for efficient light confinement and emission” Journal of the Korean Physical Society, Vol 
42, pp. S768-S773 (2003). 
 

(23). K. Okamoto, K. Inoue, Y. Kawakami, Sg. Fujita, M. Terazima, A. Tsujimura, I. Kidoguchi, 
“Nonradiative recombination processes of carriers in InGaN/GaN probed by the microscopic transient 
lens spectroscopy” Review of Scientific Instruments, Vol. 74, No. 1, pp. 575-577 (2003). 
 

(24). A. Kaneta, K. Okamoto, Y. Kawakami, Sg. Fujita, G. marutsuki, Y. Narukawa, T. Mukai, “Spatial 
and temporal luminescence dynamics in an InxGa1-xN single quantum well probed by near field optical 
microscopy” Applied Physics Letters, Vol. 81, No. 23, pp. 4353-4355 (2002). 
 

(25). Z. H. Zheng, K. Okamoto, H. C. Ko, Y. Kawakami, Sg. Fujita, Erratum: “Narrow luminescence 
lines from self-assembled CdSe quantum dots at room temperature’’ [Appl. Phys. Lett. 78, 297 (2001)] 
Applied Physics Letters, Vol. 78, No. 23, p. 3749 (2002). 
 

(26). K. Okamoto, T. Tojo, H. Tada, M. Terazima, K. Matsushige, “Microscopic patterning on the 
polysilane films by the laser induced grating technique” Molecular Crystals and Liquid Crystals, 370, 
pp370-382 (2001). 
 

(27). K. Okamoto, A. Kaneta, K. Inoue, Y. Kawakami, M. Terazima, T. Mukai, G. Shinomiya, Sg. Fujita, 
“Carrier dynamics in InGaN/GaN SQW structure probed by the transient grating method with 
subpicosecond pulsed laser” Physica Status Solidi B, Vol. 228, No. 1, pp. 81-84 (2001). 
 

(28). A. Kaneta, G. Marutsuki, K. Okamoto, Y. Kawakami, Y. Nakagawa, G. Shinomiya, T. Mukai, Sg. 
Fujita, “Spatial inhomogeneity of photoluminescence in InGaN single quantum well structures” Physica 
Status Solidi B, Vol. 228, No. 1, pp. 153-1564 (2001). 
 

(29). Y. Kawakami, K. Omae, A. Kaneta, K. Okamoto, Y. Narukawa, T. Mukai, S. Fujita, “In 
inhomogeneity and emission characteristics of InGaN” Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 13, 
pp. 6993-7010 (2001). 
 

(30). A. Kaneta, T. Izumi, K. Okamoto, Y. Kawakami, Sg. Fujita, Y. Narita, T. Inoue, T. Mukai, “Spatial 
inhomogeneity of photoluminescence in an InGaN-based light-emitting diode structure probed by 
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near-field optical microscopy under illumination-collection mode” Japanese Journal of Applied Physics, 
Vol. 40 pp. 110-111 (2001). 
 

(31). Y. Kawakami, K. Omae, A. Kaneta, K. Okamoto, T. Izumi, S. Saijo, K. Inoue, Y. Narukawa, S. 
Nakamura, Sg. Fujita, “Radiative and nonradiative recombination processes in GaN-based 
semiconductors” Physica Status Solidi (a), Vol. 183, pp. 41-50 (2001). 
 

(32). K. Okamoto, N. Hirota, M. Terazima, T. Tominaga, “Translational diffusion of ion radicals created 
by electron transfer in charged micellar solutions probed by the transient grating method and the Taylor 
dispersion method” The Journal of Physical Chemistry A, Vol.105, No.27, pp. 6586-6593 (2001). 
 

(33). K. Okamoto, Y. Kawakami , Shigeo Fujita, M. Terazima, “Photothermal processes of 
wide-bandgap semiconductors probed by the transient grating method” Analytical Science, Vol. 17, pp. 
s312-s314 (2001). 
 

(34). K. Okamoto, H.-C. Ko, Y. Kawakami, S. Fujita, “Time-space resolved photoluminescence from 
(Zn,Cd)Se -based quantum dots structures” Journal of Crystal Growth, 214/215, pp. 639-645 (2000). 
 

(35). T. Izumi, Y. Narukawa, K. Okamoto, Y. Kawakami , Shigeo Fujita, S. Nakamura, “Time-reserved 
photoluminescence spectroscopy in GaN-based semiconductors with micron special” Journal of 
Luminescence, 87-89, pp. 1196-1198 (2000). 
 

(36). K.Okamoto, N. Hirota, M. Terazima, “Diffusion of photochemically generated intermediate 
radicals in water-ethanol mixed solvents” The Journal of Physical Chemistry A, Vol.102, No.19 pp. 
3447-3454 (1998). 
 

(37). K. Okamoto, N. Hirota, M. Terazima, “Diffusion of electrically neutral radicals and anion radicals 
created by photochemical reaction” The Journal of Chemical Society Faraday Transaction, Vol.94, No.1 
pp. 185-194 (1998). 
 

(38). K. Okamoto, N. Hirota, M. Terazima, “Diffusion process of the benzyl radical created by 
photodissociated probed by the transient grating method” The Journal of Physical Chemistry A, Vol.101, 
No.29, pp. 5269-5277 (1997). 
 

(39). K. Okamoto, N. Hirota, M. Terazima, Comment on “Diffusion of free radicals in solution. 
TEMPO, diphenylpicrylhydrazyl, and nitrosodisulfonate" The Journal of Physical Chemistry A, Vol.101, 
No.29, pp. 5380-5381 (1997). 
 

(40). K. Okamoto, M. Terazima, N. Hirota, “Temperature dependence of diffusion of radical 
intermediates probed by the transient grating method” The Jounal of Chemical Physics, Vol.103, No.24, 
pp. 10445-10452 (1995). 
 

(41). M. Terazima, K. Okamoto, N. Hirota, “Translational diffusion of transient radicals created by the 
photoinduced hydrogen abstraction reaction in solution: Anomalous size dependence in the radical 
diffusion” The Jounal of Chemical Physics, Vol.102, No.6, pp. 2506-2515 (1995). 
 

(42). M. Terazima, K. Okamoto, N. Hirota, “Translational diffusion of transient radicals studied by the 
transient grating method” Journal of Molecular Liquids, Vol.65/66, pp. 401-404 (1995). 
 

(43). M. Terazima, K. Okamoto, N. Hirota, “Molecular dynamics in solution probed by the transient 
grating method with a nanosecond pulsed Laser” Laser Chemistry, Vol.13, pp. 169-185 (1994). 
 

(44). M. Terazima, K. Okamoto, N. Hirota, “Transient radical diffusion in photoinduced hydrogen 
abstraction reaction of benzophenone probed by transient grating method” The Journal of Physical 
Chemistry, Vol.97, No.50 pp. 13387-13393 (1993). 
 

(45). M. Terazima, K. Okamoto, N. Hirota, “Diffusion process of methyl red in organic solvents studied 
by the transient grating method” The Journal of Physical Chemistry, Vol.97, No.19 pp. 5188-5192 
(1993). 
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査読なし国際会議プロシーディングス等 
 

(1). K. Okamoto, I. Niki, A. Shvartser, G. Maltezos, Y. Narukawa, T. Mukai, K. Nishizuka, Y. 
Kawakami, A. Scherer, “Surface plasmon enhanced InGaN light emitter” Proceedings of SPIE, vol 5733, 
pp94-103 (2005). 
 

(2). T. Yoshie, M. Loncar, K. Okamoto, Y. Qiu; O. B. Shchekin,, H. Chen, D. G. Deppe, A. Scherer, 
“Photonic crystal nanocavities with quantum well or quantum dot active material” Proceedings of SPIE, 
vol 5360, pp16-23 (2004). 
 

(3). A. Scherer, M. Loncar, K. Okamoto, T. Yoshie, M. Adams, J. Witzens, “Light concentration in 
photonic crystal and plasmon optical cavities” Lasers and Electro-Optics Society, 2004. LEOS 2004. Vol. 
2, pp. 815- 816 (2004). 
 

(4). A. Scherer, M. Loncar,, T. Yoshie, K. Okamoto, B. Maune, J. Witzens, “Photonic bandgap 
microcavities and waveguides” SOI Conference, 2003. IEEE International, pp. 9- 11 (2003) 
 

(5). A. Scherer, M. Loncar,, T. Yoshie, K. Okamoto, “Photonic bandgap microcavity devices” 
Nanotechnology, 2003. IEEE-NANO 2003. Vol. 1 pp. 275- 276 (2003).  
 

(8). A. Scherer, T. Yoshie, M. Loncar,, J. Vuckovic, D. Deppe, K. Okamoto, “2-D photonic crystal 
microcavities” 2003 Digest of the LEOS Summer Topical Meetings. Page TuA3.1/47 (2003). 
 

(7). Y. Kawakami, A. Kaneta, K. Okamoto, T. Inoue, F. Satou, Y. Narita, F. Henneberger, G. Marutsuki, 
Y. Narukawa, T. Mukai, S. Fujita, “Recombination mechanism in low-dimensional nitride 
semiconductors” Proceedings of SPIE, vol 4986, pp575-588 (2003). 
 

(8). K. Okamoto, S. Saijo, Y. Kawakami, Sg. Fujita, M. Terazima, T. Mukai, G. Shinomiya, S. 
Nakamura, “Direct observation of the nonradiative recombination processes in InGaN-based LEDs 
probed by the third-order nonlinear spectroscopy” Proceedings of SPIE, vol 4278, pp150-157 (2001). 
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ポジウム, けいはんなプラザ 
 

(22). CdSe/ZnSe 量子ドットの時間－空間分解フォトルミネセンス 
岡本 晃一, 高 賢哲, 川上 養一, 藤田 茂夫, 3 月 1999, 応用物理学会, 東京理科大 
 

(23). 時間・空間分解 PL 測定による ELO GaN の評価 
泉知明, 西條慎, 成川幸男, 岡本晃一, 川上養一, 藤田茂夫, 中村修二, 3 月 1999, 応
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